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摘要(译)

本发明涉及一种基于二茂铁-氧化亚铜立方纳米框架标记的免疫传感器的
制备方法及应用，属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于二
茂铁功能化的氧化亚铜立方纳米框架具有良好的催化能力，显著提高了
免疫传感器的灵敏度，对甲胎蛋白的早期诊断具有重要的意义。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/540766e8-e91a-448e-a901-b090a676e51a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052905541/publication/CN104459157B?q=CN104459157B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN104459157B

